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Для вертикального метода направленной кристаллизации в условиях ослабленной интенсивности термогравитационной конвекции проведены расчетно-экспериментальные исследования по влиянию на микро- и макрооднородность кристаллов Ge, высоколегированных Ga, ориентации вектора гравитации относительно оси выращиваемых кристаллов. Показано, что при наличии свободной поверхности расплава при достижении критического угла наклона оси роста кристалла относительно вектора g0 происходит изменение тепловых условий роста и образование микронеоднородностей полосчатого типа. Определены условия роста, при которых происходит влияние ортогональной к направлению кристаллизации составляющей вектора силы тяжести на макронеоднородность распределения легирующей примеси в поперечном сечении кристаллов.

